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Resumen

Se presentan resultados sobre la incorporacion del fluér en la
fase superconductora TIBa,Ca,Cuz0,, obtenida como pelicula
crecida sobre substratos de plata. Laincorporacion del fludr se
realiz por dos procesos:. utilizando la difusion simultanea del
talio y fluér en & horno de dos zonas y otro incorporando el
fluér desde el depdsito de la pelicula precursora. Con el primer
proceso las cantidades incorporadas de fludr inhibieron la
formacién de la fase. En € segundo caso, después de la
difusion del talio se obtuvieron trazas de la fase objetivo.

Introduccién

Se ha reportado [1], que la incorporacion de fluér (F) en
diferentes materiales superconductores de ata temperatura
critica (SAT) ayuda a estabilizar las fases y con ello megjoran
sus propiedades. El fluér se incorpora sustituyendo en la red
cristalina algunos oxigenos [2]. Los procesos utilizados parala
incorporacion del fludr en las fases SAT de lafamiliadel talio
(TI) tienen dos variantes; desde la pelicula precursora o en la
difusion simultanea de Tl y F [3]. En €l segundo proceso se
han reportado los mejores resultados. En este proyecto se

propone incorporar € F en la fase TIBa,Ca,CusOx utilizando
ladifusién simultaneay caracterizar los resultados.

Procedimiento Experimental

La obtencién de la fase se realiza en dos pasos [4]: primero la
obtencion de una pelicula precursoray laincorporacion del Ti
por difusién en un horno de dos zonas. La pelicula precursora
se obtuvo por la técnica de rocio piralitico ultrasonico a partir
de acetilacetonatos (Ac) de Ba, Cay Cu disueltos en N,N-
dimetilformaida. La incorporacion simulténea de F y Tl se
realizé en el horno de dos zonas, donde la pelicula precursora
a850°C y una pastillade 0.1g de TI,0O; con 5a30% de TIF y
temperaturas entre 600 y 750°C por 40min. La Tabla 1
muestra los resultados del andliss quimico. Para la
incorporacién del F desde la pelicula precursora se sustituy6 el
Ac-Ba por BaF; y después se difundié Tl a 750°C por 40 min.,
resultados de composicidon quimica estén en la Tabla 2. En
ambos casos se obtuvieron los patrones de difraccion de rayos
X.

Resultadosy Analisis

La Tabla 1 contiene los resultados del andlisis quimico de
peliculas obtenidas con la difusion simultanea del Tl y F para
10 y 5% de TIF y diferentes temperaturas. Es notable que s
disminuye la temperatura en la pastilla también disminuye €l

F. Los patrones de difraccion de rayos X, muestran la
presencia predominante de BaF,, lo cual indicaque el F inhibe
la formacién de la fase. Esto se puede asociar a la baja
temperatura de fusién del TIF.

Tabla 1. Composicion quimica de las péiculas después de la
difusion simulténeade Tl y Fy % de TIF en lapastilla.
% atémico
Pel/Subs/Temp. Tl Ba Ca Cu F %TIF
RT80/220/750°C 08 128 156 154 554 10
RT83/220/700°C 43 108 159 192 498 10
RT87/220/650°C 49 213 221 214 303 10
RT95/220/600°C 57 179 242 281 241 10
RT102/220/600°C 6.1 192 247 282 218 5

El andlisis quimico de la pelicula precursora con F y la fase
obtenida después de la difusion de T, se presentan en la Tabla
2. El contenido de F en las peliculas precursoras es
relativamente alto y disminuye durante la difusion del TI. En
este caso se incrementa € Tl sigue lejos del esperado para la
fase. Los rayos X, muestran la presencia de trazas de la fase
objetivo y la presencia del BaF.

Tabla 2. Composicion quimica de las peliculas.

Pel/Subs/Precursoro % atébmico

con Tl Tl Ba Ca Cu F
RT110/220/ Prec. 203 232 394 171
RT110/220/7conTI 9.3 188 259 332 128
RT117/220/Prec. 193 241 357 209
RT117/220/con Tl 8.7 199 242 321 14.1

Conclusiones

Con € proceso de difusion ssimulténea de Tl y F no se
obtuvieron los resultados esperados, habria que intentar un
proceso en € cual F se incorpore después del TI. Los
resultados con e F incorporado desde la precursora son
alentadores, pero se debe disminuir la cantidad de F.
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